(D Germanium-pnp-Leistungstransistor GD 210

Der MF-Leistungstransistor GD 210 ist ein legierter pnp-Flichentransistor,
Der Einsatz ist vornehmlich fir Regelungs- und Transverteranwendungen.

Statische Kennwerte (fir f, = 25 °C — 5 grd)
Kollektorreststrome

—lcag = 150uA —Uecp=6Y

—lepn = 3000 A —Ueg=6Y
Restspannung —Ucgsue =1V bel —l- = & A —lg = 0,6 A
Ubergangsfrequenz

fr -_=' 200 kHz bel —lc = 0,5A —lUeg = &V

Gleichstromverstirkung

B=15  bei —dc=6A —Uge=1YV
Bilc=6A) -
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Warmewiderstand

Grenzwerte (il

Mitcleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

= ﬂ
Reni = 2 Yaee
r B, = 45 °C)
—Ucp = 60V —ip = 0B A
—Uegg =48V —dc= BA
—lgg = 20V B = 75°C

Bestellbezeichnung fir einen Transistor: Transistor GD 210

Abmessungen

s o

E | e |
LA e =
&l
-
-
| et | 25 5
Misse 20 ¢

187



